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Zesilovace VI Vysokofrekvenéni zesilovaé.
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Paralelni rezonancni obvod LC na obr. tvofi selektivni zatéz naladénou na

stredni frekvenci zesilovaného frekvenéniho pasma. Stejnosmérmy pracovni bod je
nastaven rezistory Rg;, Rg, @ Re. Ry, je vstupni odpor nasledujiciho obvodu.

Impedance ladéného obvodu je velitina frekvenéné zavisla, kiera ve stavu rezo-
nance nabyva maxima a ma Zisté rediny charakter. Zesileni zesilovace uréuje jednak
zesileni tranzistoru T, ale | rezonanéni impedance ladéneho obvodu LC. Cinitel
jakosti tohoto obvodu uréuje Sifku prenaseného pasma.



Zesilovace VI Sirokopasmovy zesilovaé

Jedna se o vf zesilovac s vétsi Sirkou pasma.

Pfenos energie ze vstupniho do vystupniho obvodu uréuje éinitel vazby mezi
rezonancnimi obvody, ktery Ize nastavit vzajemnou indukénosti M.

Stupen vazby upravuje tvar rezonanéni kfivky na tzv. vazbu kritickou,
nadkritickou a podkritickou. Z obrazku je patrné, Ze nejvétsj Sifka pasma je u vazby
nadkriticke. | zde jsou vlastnosti zesilovade dany zesilenim tranzistord, ale i vazany-
mi ladénymi obvody.
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Zesilovace VIl

Sirokopasmovy zesilovaé s nosnou frekvenci

Pocet stupnu uréuje zesileni zesilovace, ale s poctem stupful klesa Sifka pasma
(asi 1 MHz).

Sifku pasma je moZné zvétéit tak, Ze naladime obvody jednotlivych zesilovacich
stupfill na rizné frekvence, vzhledem ke stfedu pasma. Takovy zesilovac se nazyva
rozloZené ladény. Pfenosové charakteristiky dvoustupnoveho zesilovace tohoto typu

jsou na obr.
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Zesilovace VIl

Rozlozené ladény sirokopasmovy zesilovac. I.

Soucasné sirokopdasmove zesilovade jsou urtené pro vysokofrekvenéni
a mikrovinnou oblast fadové desitek GHz. Byvaji ¢asto koncipovany

jako kaskady tranzistord, mezi nimiz jsou zafazeny reaktanéni vazebni
obvody,
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Zesilovace VIlI

Literatura a pouzité zdroje:
Elektronika | , Jan Kesl, BEN Praha 2003, ISBN 80-7300-074-1,

str.101- 104.
Elektronika |, Miloslav Bezdék, 2002, ISBN — 80-7032-171-4, str. 176

Autorem materialt, pokud neni uvedeno jinak, je vlastni tvorba autora.
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